Экзаменационные вопросы по курсу «Физические основы нанотехнологии»
1. Основные принципы и задачи нанотехнологии, различные подходы к определению ее границ.
2. Планарная полупроводниковая технология и пути микроминиатю-ризации схем. Электронная литография – ограничения и области применения
3. Закон Мура. Физические ограничения планарной полупроводлниковой технологии микроэлектроники. Пути их преодоления.

4. Методы контроля наноструктур.

5. Молекулярная элементная база. Запоминающие устройства на основе эффекта выжигания провалов в спектрах поглощения и на основе белка бактериородопсина.

6. Молекулярная элементная база. Основные принципы конструирования молекулы хироптицена.
7. Молекулярная элементная база. Запоминающие устройства на основе молекул ротаксанов.

8. Техника и ограничения молекулярного дизайна.

9. Нанотрубки и их свойства. Использование нанотрубок в качестве элементной базы микроэлектроники.

10. Наноструктурированные материалы и методы их формирования. Основные направления их применения.

11. Полимерные материалы: каучуки, волокна, тефлон, кевлар, пористые материалы для хранения водорода.

12.  «Одежда для жизни»: мембранные материалы, флиссы, биполярные конструкции (GoreTex, Polartex, Outlast). 

13. Блок-сополимеризация. Возможности использования для создания новых материалов.

14. Нанохимия. Направленный синтез сложных молекулярных структур.

15. Нанохимия. Моно и мультислои  Лэнгмюра-Блоджет, синтез Меррифилда.

16. Фракталы и их роль в природе. Фрактальная размерность. Дендримеры.

17.  Самоорганизация и нанотехнология. Технологические принципы «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Механизмы самоорганизации.

18. Национальная нанотехнологическая инициатива США: основные подходы и их реализация.

19. Развитие нанотехнологии в промышленно-развитых странах.

